« pack 931 » diode/thyristor 12 Amp
modules diode/thyristor « pack 931 »12 Amp

VDRM Irsm/ 6T Ig per leg
or hrsm RGK = 1kQ @ par bras VR Use
Types VRRM 10 ms Case
25 °C 125 °C Fonction
V) (A) (mA) (uA) (mA)
12 A Tgase = 60 °C
DY 37741931 50 150 40 100 3
DA 37741931 100 150 40 100 3 o s
0B 37741931 200 150 40 100 3 o 9
DD 37741931 400 150 40 100 3
DF 3774191 600 150 40 100 3
DH 37741931 800 150 40 100 3 CB-200
12 A Tcase = 60°C
DY 74137931 50 150 40 100 3
DA 74137931 100 150 40 100 3
DB 74137931 200 150 40 100 3
DD  741[37931 400 150 40 100 3
OF  741(37931 600 150 40 100 3
DH 74137931 800 150 40 100 3
12 A Tcase = 60 °C
DY 741931 50 150 40 100 3
DA 741931 100 150 40 100 3
DB 741931 200 150 40 100 3
DD 741931 400 150 40 100 3
DF 741931 600 150 40 100 3
DH 741931 800 150 40 100 3
« pack 931 » diode 15 A to 35 A
modules diode «931» 15A 4 35 A
VRRM | VRMS 4 Max Fwd ldsm/ | IR per diode
recom- on re- Voltage sm @ Vg
mended sistive (a) Ta =~ 256 °C Use
Types max load Case
sur charge{ Vg lo 25°C {125 °C Fonction
résistive
v v) (A) V) (A) (A) (nA) | (mA)
15 A Tcase = 60 °C
DY 37931 50 25 15 B! 75 300 100 1
DA 3791 100 50 15 1.1 75 300 100 1
D8 37931 200 80 15 11 75 300 100 1
DD 37931 400 150 15 " 75 300 100 1
OF 37931 600 250 15 11 75 300 100 1
DH 37931 800 380 15 11 75 300 100 1
o) 379N 1000 410 15 11 75 300 100 1
DL 37931 1200 440 15 11 15 300 100 1
25 A Tcase = 60 °C
DY 39931 50 25 25 1.05 125 600 100 1
DA 39931 100 50 25 105 125 600 100 1
DB 39931 200 80 25 105 125 600 100 1
DD 3993t 400 150 25 105 125 600 100 1
DF 39931 600 250 25 105 125 600 100 1
DH 39931 800 380 25 1.05 125 600 100 1
DJ 39831 1000 410 25 1.05 125 600 100 1
DL 39931 1200 440 25 1.05 125 600 100 1 R-236
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VRRM | VRMS id Max Fwd ldsm/ | IR per diode
recom- on re- Voltage ¥sm @ vg
mended sistive {a) Ta=25°C Use
Types max load Case
sur charge | Vg o 25°C {125°C Fonction
résistive
v) v) (A) v) {(A) (A) (HA) | (mA)
35 A Tcase = bb °C
DY 40931 50 25 35 1 175 800 100 1
DA 40931 100 50 35 1 175 800 100 1
DB 40931 200 80 35 1 175 800 100 1 - .
DD 40931 400 150 35 1 175 800 100 1
DF 4093t 600 250 35 1 17.5 800 100 1
DH 40931 800 380 35 1 175 800 100 1
DJ 40931 1000 410 35 1 175 800 100 1
DL 40931 1200 440 35 1 175 BOO 100 1 CB-236
CB-200 635 CB-237
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« pack 931 » diode 30 A to 70 A
modules diode « 931 » 30 A a 70 A

VRRM | VRMS %] Max Fwd ldsm/ | IR per diode
recom- on re- Voltage sm @ Vg
mended sistive (a) Ta = 25°C Use
Types max load Case
sur charge | VF o 25°C {125 °C Fonction
résistive
V) v) (A) (Y] (A) (A) (hA) | (mA)

30 A Tcase =60 °C

N/CY 37931 50 25 30 1 15 300 100 1
N/CA 37931 100 50 30 11 15 300 100 1
N/CB 37931 200 80 30 11 15 300 100 1
N/CD 37931 400 150 30 11 15 300 100 1
N/CF 37931 600 250 30 11 15 300 100 1
N/CH 37931 800 380 30 11 15 300 100 1
N/CI 37931 1000 410 30 L] 15 300 100 1
N/CL 37931 1200 440 30 L 15 300 100 1
50 A Tcase = 60 °C
N/CY 39931 50 25 50 1.05 25 600 100 1
N/CA 39931 100 50 50 105 25 600 100 1
N/CB 39931 200 80 50 105 25 600 100 1
N/CD 39931 400 150 50 105 25 600 100 1
N/CF 39931 600 250 50 1.08 25 600 100 1
N/CH 39931 800 380 50 105 25 600 100 1
N/CJ 38931 1000 410 50 105 25 600 100 1
N/CL 38931 1200 440 50 1.05 25 600 100 1
70 A Tcase =55 °C
N/CY 40931 50 26 70 1 35 800 100 1
N/CA 40931 100 50 70 1 35 800 100 1
N/CB 40931 200 80 70 1 35 800 100 1
N/CD 40931 400 150 70 1 35 800 100 1
N/CF 40931 600 250 70 1 35 800 100 1
N/CH 40931 800 380 70 1 35 800 100 1
N/CJ 40931 1000 410 70 1 35 800 100 1
N/CL 40931 1200 440 70 1 35 800 100 1
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